
.Das große Oberfl�che-Volumen-Verh�ltnis …
… von Nanomaterialien k�nnte ein effizientes Dotieren durch Oberfl�chenpassivierung
und Adsorption erleichtern. In der Zuschrift auf S. 10 080 ff. beschreiben R. Q. Zhang,
S. T. Lee et al. die Oberfl�chenpassivierung und Transferdotierung in Siliciumnano-
dr�hten (SiNWs, siehe Bild) durch Abs�ttigung der Oberfl�che mit Wasserstoffatomen
und Adsorption von Ammoniakmolek�len – eine Alternative zum �blichen Volumen-
dotieren, um die Leitf�higkeit von SiNWs oder anderen Nanomaterialien zu modu-
lieren.
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